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Przedmiotem wynalazku jest demodulator ampli-
tudy o malym wspoélczynniku znieksztalcen nielinio-
wych rzedu ponizej 1% zawartoSci harmonicznych,
przy amplitudzie sygnatlu wielkiej czestotliwo§ci
rzedu kilkunastu woltéw, znajdujgcy zastosowanie
do kontroli nadajnikéw pracujacych z modulacjg
amplitudy oraz w przyrzadach pomiarowych stuig-
cych do badania sygnaléw z gleboka modulacja
amplitudy.

Znane dotychczas uklady demodulatora amplitu-
dy zawierajg transformator wejSciowy, w ktoérego
uzwojenie wtérne jest zalgczony uklad detekeji
dwupoléwkowej. Punkt wspdlny polaczenia diod
detekcyjnych ukladu detekcji jest polgczony z jed-
nym zaciskiem dwoéjnika réwnoleglego rezystorowo
— pojemnosciowego.

Drugi zacisk dwéjnika jest polaczony ze §Srod-
kiem uzwojenia wtérnego transformatora wejscio-
wego oraz jest zalgczony na mase, a na wyjscie
detektora jest zalgczony kondensator separujacy.
Zalgczenie na wyjsciu ukladu, kondensatora sepa-
rujgcego, powoduje powstanie przy duzej glebokosci
modulacji znieksztalcen nieliniowych na skutek wy-
stepowania réznicy rezystancji obcigzZenia diod de-
tekcyjnych dla skladowej stalej i skladowej o cze-
stotliwo$ci obwiedni. Znieksztalcenia te przy glebo-
koSci modulacji powyzej 95% 1 stosunku rezy-
stancji skladowej zmiennej do rezystancji sklado-
wej stalej 0,9 ksztaltujg sie na poziomie 10% co.
uniemozliwia szereg zastosowan tego demodulatora.
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Dodatkowe znieksztalcenia nieliniowe przy matych
amplitudach sygnatu wielkiej czestotliwoéci spowo-
dowane sg wystepowaniem napieé progowych diod
detekcyjnych. Ponadto uklad odznacza sie nieko-
rzystng zmiang opornosci wejSciowej przy zmianach
warunkéw obcigzenia.

Celem wynalazku jest opracowanie demodulato-
ra amplitudy o malym wsp6iczynniku znieksztatcen
nieliniowych, pozbawionego wyzej wymienionych
wad.

Cel ten zostal osiggniety przez galwaniczne po-
laczenie w demodulatorze amplitudy, zawierajgcym
transformator wejSciowy, w Kktérego uzwojenie
wtorne jest zalgczony uklad detekeji dwupotéwko-
wej, przy czym punkt wspélny diod detekcyjnych
jest polaczony z jednym zaciskiem dwoéjnika rezy-
storowo-pojemno$ciowego, a ktérego drugi zacisk
jest polgczony ze S$rodkiem uzwojenia wtérnego
transformatora wejsciowego, wsp6lnego punktu
diod detekcyjnych tego dwupoléwkowego ukladu
detekcyjnego z baza tranzystora wzmacniacza linio-
wego o duzej rezystancji wejSciowej i malej wyj-
Sciowej, przy czym Srodek uzwojenia wtérnego
transformatora wejSciowego jest polaczony poprzez
dzielnik rezystorowy na dwu rezystorach z biegu-
nami zrédla zasilajacego napiecia stalego.

Ten rodzaj rozwigzania daje nastepujace korzy$-
ci techniczne. Galwaniczne polgczenie diod detek-
cyjnych zalgczonych w ukladzie detekeji dwupo-
t6wkowej ze stopniem wzmacniacza o duzej rezy-



3
stancji wejsciowej i malej wyjSciowej zapewnilo
jednakowa rezystancje obcigzenia dla skladowej
stalej i skladowej o czestotliwo$ci obwiedni, przy
jednoczesnym zapewnieniu malej wartosci rezy-
stancji wyjSciowej i duzej wejSciowej ukladu de-
modulatora, co gwarantuje niski poziom znieksztal-
cen nieliniowych oraz zapewnia maly wplyw ukla-
du obcigzenia na warunki wejSciowe demodulatora.

uwidoczniony na rysunku
ideowy demodulatora.

Wynalazek zostal
przedstawiajagcym schemat

Napiecie wielkiej czestotliwo$ci o zmodulowanej
amplitudzie podawane jest na pierwotne uzwojenie
szerokopasmowego transformatora Tr. Nast¢pnie z
uzwojenia wtérnego, podzielonego na dwie jedna-
kowe sekcje, napiecie wielkiej czestotliwosci poda-
ne jest na pare- diod detekeyjnych D1 i D2, Po-
mied‘zy'élrodek uzwojenia wtoérnego transformatora
Tr, a wspOlny punkt poiaczenia diod detekcyjnych
D1 i D2 jegt zalaczony kondensator C, zapewniajg-
cy wtrt_;umienie napie¢ wielkiej czestotliwo$ci, oraz
rezystor-R;“stanowigcy wraz z rezystancja wejscio-
wg wzmacniacza W galwanicznie sprzezonego ze
wsp6lnym punktem diod D1 i D2 rezystancje
obcigzenia dla skladowej statej, uzyskanej z de-
tekcji napiecia wielkiej czestotliwosci.

Rezystancja ta jest jednocze$nie rezystancja ob-
cigzenia dla skladowej o czestotliwoSci obwiedni.
Na $Srodek uzwojenia wtérnego transformatora Tr
podane jest napiecie stale uzyskane ze zrdédila na-
piecia U za pomocg rezystorowego dzielnika na re-
zystorach R1 i R2. Napiecie to, poprzez diody D1
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i D2 oraz rezystor R, podane jest na baze tranzy-
stora T1 wzmacniacza W jako napigcie ustalajgce
punkt pracy wzmacniacza w zakresie linjowej za-
leznosci pradu wyjsciowego od wejsciowego. Po-
nadto na skutek przeplywu poczatkowego pradu
bazy tranzystora T1 przez rezystor R nastepuje
kompensacja napigcia progowego diod detekcyjnych
D1 i D2, Sygnal zdemodulowany uzyskiwany jest
na niskiej opornosci wyjSciowej wzmacniacza W.
Demodulator wedlug wynalazku odznacza sie niskim
wspétezynnikiem znieksztalcen nieliniowych rzedu
1% przy amplitudzie sygnatu wielkiej czestotliwo$ci
rzedu kilkunastu woltéw.

Zastrzezenie patentowe

Demodulator amplitudy o malym wsp6tczynniku
znieksztalcen nieliniowych zawierajacy dwupoléow-
kowy uklad detekcji, w ktérym wspélny punkt
diod detekcyjnych jest polaczony z jednym zaci-
skiem dwoéjnika rezystorowo — pojemno$ciowego,
ktorego drugi zacisk jest polaczony ze S$rodkiem
uzwojenia wtérnego transformatora wejSciowego,
znamienny tym, Ze wsp6lny punkt . diod detekcyj-
nych (D1) i (D2) dwupoléwkowego ukladu detek-
cyjnego jest polaczony ponadto galwanicznie z bazg
tranzystora (T1) wzmacniacza liniowego (W) o du-
zej rezystancji wejSciowej i malej wyjsciowej, a
$rodek uzwojenia wtoérnego transformatora wejscio-
wego (Tr) jest polagczony poprzez dzielnik rezysto-
rowy, utworzony z rezystoréw (R1) i (R2), z biegu-
nami Zr6édla stalego napiecia zasilajgcego (U).
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